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一技術移轉項目: CMOS快速切換頻率合成器
二功能描述:
a. 射頻450MHz-900MHz

b. 雙模除頻器(dual modulus prescaler)
c. 鎖相迴路(Phase locked loop)

三技術說明:
首先，若要減少輸出的信號對外部的雜訊影響，則迴路的頻寬要愈小愈好；其次，若要減少輸出的信號對內部振盪器的雜訊影響或要增快迴路的鎖定速度，則迴路的頻寬要愈大愈好。此二種要求是相互抵觸的，設計者需在二者之間作某些程度的妥協。為了提升鎖相迴路的特性，我們提出具有快速鎖定之識別輔助功能的相位比較器。相較於傳統的相位比較器，此種快速鎖定之相位比較器可以縮短鎖相迴路的鎖定時間，並維持良好的雜訊頻寬。最後，我們以0.35-微米標準金氧半製程設計一個頻率合成器，其輸出相位雜訊在100千赫茲偏移為–99 dBc/Hz，電壓為3.3伏特下之消耗功率為120毫瓦。

最後，在探討運用於射頻上面的全積體化鎖相迴路頻率合成器之設計。其中，此鎖相迴路的高頻電路有二塊：前置分頻器和電壓控制振盪器。對於前置分頻器之設計，我們提出一種單相位邊緣觸發比例式的高速邏輯正反器和D型正反器，並予以說明和分析。它是一種導管式的技術，消削組合邏輯和記憶元件的延遲效應，而達到高速的目的；這樣一來，此電路就非常適合設計於高速的同步計數器。以5伏特0.8-微米金氧半技術設計此正反器的雙模前置分頻器，操作頻率可達到1.8兆赫茲（GHz）。進一步，以3伏特0.25-微米金氧半技術設計出多模前置分頻器，操作頻率更可達到4.7兆赫茲。
